
wNrosEK o pRowADzENrE KTERUNKU sruDr6w

l. Proponowany kierunek studi6w: Inzynieria nanostrukfur (Nanostructure engineering)

2. Specjalno5ciw ramach proponowanego kierunku studi6w:

3. Specjalizacje w ramach proponowanego kierunku studi6w: -

4. Jednostka(i) maj4ca(e) prowadzi6 kierunek:

Wydzial Fizyki, Uniwersytet Warszawski (Facutty of Physics, University of Warsaw),
Wydzial Chemii, Uniwersytet Warszawski (Faculty of Chemistry University of Warsaw)

obszar ksztalcenia: nauki Scisle

poziom ksztalcenia: studia II stopnia

profil ksztalcenia: ogrilnoakademicki

forma studi6w (stacj onarne/n iestacjonam e), czas trwania studi6w :

stacjonarne, 120 ECTS,4 semestr6w

tSrtul zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

5. Rekrutacja:

zal4cmikA:

Al. Wymagania stawiane kandydatom (wymagane dokumenty)

A2. Warunki i tryb rekrutacji

A3. Zasady odplatno6ci

,{4. Przewidywana liczb a student6dl im it przyj 96

6. Opis studi6w:

zalqcznikB:

Bl. Cele ksztalcenia

82. Efekty ksztalcenia

83. Program studi6w

7. Informacja o jednostce prowadz4cej studia:

zat4cnikC:
Cl. Informacja o minimum kadrowym

C2. Informacja o infrastrukturze zapewniajqcej prawidlow4 realizacjg cel6w ksztalcenia

C3. Informacja o dostgpie do biblioteki wyposazonej w literaturgz-wiqzanqz nowym kierunkiem

C4. Informacja o prowadzonych przez jednostkg badaniach naukowych w dyscyplinie lub
dziedzinie rvt iqzmej z nowym kierunkiem

C5. Informacja o liczbie student6w stacjonarnych i niestacjonarnych or.v proporcji na ka2dych
prowadzonych przez jednostkE studiach oraz udokumentowanie (dla studi6w stacjonarnych), 2e

co najmniej polowa programu ksztalcenia jest realizowana w postaci zajE6 dydaktycznych
wymagaj4cych bezpo5redniego udzialu nauczycieli akademickich i student6w

8. Kosztorys studi6w zawierajqcy kalkulacjg koszt6w i wysoko66 oplat na studiach platnych

Studia bezplatne
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rlh.'c'l 1o4L' Data podpis Dziekana (6w) /I(ierownika (6w)
podstawowej jednostki organizacyjnej

ZAL,TCZNIK A

Al. Wymagania stawiane kandydatom:

Preferowany profil kandydata: umiejgtnosi rozwiqzywania niestandardowych problem6w, sprawnos6w przeprowadzaniu rachunk6w analityczny.ch i numerycznych, zamilowanie do samodzielnego
rnyslenia i dociekliwos6, latwosi przyswajan ia wiedzy i umiejitnosd jej zastosowania oraz spelnieniewymog6w punktu 42.

Studia II stopnia na makrokier
Scie2ek ksztalcenia: Fotonika
(MONASTR) (Modeting of

we wsp6lpracy z grupami badawc4rmi.

enci mogq wybra6 ffm celu
kt6ry przedstawi niu pru"

ie ustalal zka2dym program

Preferowany profil kandydata dla sciezki Fotonika: zainteresowanie
badaniami w zakresie material6w tworzonych na potrzeby fotoniki
przyrz4dow fotonicznych. Spelnienie wymog6w punktu A2. 

-

Preferowany profil kandydata dla Sciezki Modelowanie Natostruktur i Nowyclt Materialdw(MoNASTR): zainteresowanie modelowaniem komputerowym i wieloskalo*y.i symulacjami
komputerowymi dotycz4cymi nanostruktur i nowych material6w oraz spelnienie wymogow punktu42.

Preferowany profil kandydata dla Scie2ki Nanotechnologie i Charakteryzacja Nowych Materialdw(NichNM): zainteresowanie wytwarzaniem i charakteryzacj4 nanostruktur i nowych material6w oraz
spelnienie wymog6w punktu 42.

technologi4 charakteryzacj4 i
oraz konstrukcj4 i badaniami

9' Uchwala(y) rady wydzialu/rad wydzial6w lrady mipdzywydziatowej jednostki organizacyjnejwnioskui4ca(e) do Senatu UW o kierunek studi6w or-pororrmienia:
zalqcmikE:
El. Uchwaty


